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BB 110

SILIZIUM = PLANAR - DIODE
tur Abstimmung in UKW-Empfingern

Mechanische Daten:

Gehliuse: Kunststeff, grin (S0D=23)

Das Kunststof fgehluse
erfiilllt die Kurzpriifung
"Feuchte Whrme" nach
DIN 40 046 (Blatt &),
Schlirfegrad 4

bzw, IEC 68-2-4, IV.

MaBangaben in mm.

P

min, 1.1 =

Einbau und L¥tang:

Die Anschliisse diirfen am
GehBuse mit einem Radius

von 0,5 mm abgebogen wer-
den (patlirlicher Biegera-
dius, wie er sich beim Abbiegen von Hand ergibt, ohne dall eine Pugkraft auf
die Anschlilsse ausgeilbt \rlrd?.

Max, Kolben=- bzw. Litbadtemperatur 300°C, max. LStdauer 3°s. Litung in be=
liebigem Abstand vom Gehliuse, das Kunststoffgehliuse darf jedoch nicht mit
dem Kolben berilhrt werden.

Kurzdaten:
Sperrspannung EH = max. 3o ¥
Sperrschichttemperatur IIJ = max. 100 ®c
Kapazitht

bei L". = 3V, f'=m 1 MHz c = 27...31 29...33 pF

bei L’H = 30V, f = 1 MHz C = 11 11 pF
Farbpunkt - schwarz
Serienviderstand

bei C = 20 pF, f = 100 MHz Fg = 0,3 0,3 ]

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo VariCap Diode BB110 Datasheet

BB 110

Absolute Grengwerte:

Sperrspannung: UH = BAX.
Durchlafistrom: lF = mAX,
Sperrschichttemperatur: EJ = mAX.
Lagerungstemperatur: LR = min,

&s = mAX.
Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand swischen Sperrschicht und Umgebung: ch v

Kennwerte: (bei b, = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

Sperrstrom ¢

bei Uy = 30 Vi Iy = 1 (= 20)

bei Up = 30 V, &, = 607 I = 5 (& 200)
Kapazitit

bei UR = 3V, f =1 MHz: C = 27,...31 29, . .43

bei g = 30 V, f = 1 MHz: c = i1 i1
Farbpunkt: - schwarz
Kapazithitsverhiiltnis

bei f = 1 MHz EET

und ER = 3 VYV bzw, 30 Vi T = 2,65

v

Temperaturkoeffizient
der Kapazitht

bei EH = 3 Vi THE = 0,04
Serienwiderstand <

bei C = 30 pF, £ = 100 MHz: re = 0,3 (= 0,4)
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